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반도체 나노선은 벌크 상태와는 다른 전기적, 광학적, 기계적 성질을 갖는다. 이러한 나노선의 

특성을 활용해 기존과는 다른 특성을 지닌 여러 가지 소자를 만들 수 있을 것으로 기대하여 이 

분야의 연구를 활발히 진행해 왔다. 현재 나노선중에 가장 많이 연구하는 탄소나노튜브는 키랄

러티(chirality)에 따라 구조 및 전기적 특성이 달라지는데 이를 제어하는 것과 제조시에 직경을

일정하게 유지하는 것이 어렵다. 그에 따라 여러 가지 나노선의 대안으로 황화텅스텐 나노선, 

실리콘 나노선과 산화바나듐 나노선 등이 연구되어 지고 있다. 본 연구에서는 그 중에서도 바

나듐 산화선은 비교적 일정한 구조를 지니고있다는 점에서 연구 대상으로 정하고, 이를 용액속

에서 형성(Sol-Gel Process)한 뒤에 이의 구조적, 전기적, 광학적 특성을 조사하였다. 산화바나

듐 나노선을 합성한 후 반응 시간에 따른 나노선의 길이 변화를 AFM으로 측정하므로서, 나노

선의 성장 속도 및 메커니즘을 이해하고자 하였다. 또한 나노선의 성장에 따른 광학적 특성을 

UV absorbance와 Photoluminescence(PL)를 측정하여 조사하였다. 이와 함께, 나노선의 성장

에 따른 전기전도도를 측정하여 용액 속에서의 나노선 성장에 대한 이해를 도모하였다. 바나듐 

산화선의 구조 제어는 안정적인 나노 구조 소자 구현에 기초가 될 것으로 기대된다.   

화학공학의 이론과 응용 제10권 제2호 2004년




